V této praci se zabyvame popisem odezvy tenké vrstvy v THz blizkém poli. V prvni
¢asti metodou obrazli odvodime a ovérime vztahy pro elektrické pole dip6lu u dielektrické
vrstvy konecné tloustky, které porovname se znamym vysledkem pro dielektricky polo-
prostor (tzv. Point dipole model). V druhé ¢asti nejdrive spoc¢teme elektricky potenciél
homogenné nabité kruznice uvnitt dielektrické vrstvy, ktery poté vyuzijeme k iterativnimu
vypoctu potencialu vyvolaného nelokalni odezvou vrstvy. S pomoci Drudeho modelu pro
vypocet lokalni vodivosti nakonec tento vysledek ovérime uréenim spektralni zavislosti
odezvy na polovodi¢ovych nanostrukturach s homogennim a nehomogennim rozlozenim
elektroni.



